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A4 Перечень элементовТЭСМ.535015 ПЭ3

А3 Сборочный чертежТЭСМ.535015 СБ
A4 Схема электрическаяТЭСМ.535015 Э3

принципиальная 1

          ДЕТАЛИ

    --------------------

1 Плата печатная модуля IBP 1ТЭСМ.537209v05

   ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ

  ------------------------------

ДЖАМПЕРЫ

4 Jumper 2 2

7 Вилка PLS-2 2 JP1, JP2

ДИОДЫ

10 BAV199LT1 SOT-23 Motorola DS

MOTOROLA BAV199LT1/D rev. 1

1997 4 VD1, VD2, VD5

 VD6

16 Стабилитрон ESDA6V1U1 SOIC-8

STMicroelectronic 2 VD3, VD7
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Модуль IBP

МПР6-03 10", МПР6-03 12"

5

ТЭСМ.506100



Обозначение Наименование Кол. Прим.Ф-т
Зо
на Поз.

ИНДУКТИВНОСТИ

BLM21AH102SN1D 0805 Murata19 6 L1 .. L3

 L5 .. L7

CW68-151K 150 мкГн ±10% 0.53A22 2 L4, L8

КОНДЕНСАТОРЫ

EKAP 100 мкФ 25V 061225

(SR-25-100 100 мкФ ±20% 25V

0611) 2 C12, C28

GRM31СR71E475K 4.7 мкФ ±10% 25V28

1206 Murata 6 C10, C13, C14

 C25, C26, C29

К15-5 100 пФ ±10% 6.3кВ Н5031 2 C15, C30

Керам. ЧИП конд. 20 пФ ±5% 080534

NPO 4 C1, C4, C19, C22

Керам. ЧИП конд. 0.1 мкФ ±10%37

50В 0603 X7R 7 C7, C8, C11, C20

 C27, C31, C32

Керам. ЧИП конд. 1 мкФ ±10% 25В40

0805 X7R 11 C2, C3, C5, C6

 C9, C16 .. C18

 C21, C23, C24

МИКРОСХЕМЫ АНАЛОГОВЫЕ

AD7799BRU TSSOP-16 Analog43

Devices 2 DA1, DA4
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Ф-т
Зо
на Поз. Обозначение Наименование Кол. Прим.

BIN01D-0509SC SIP-7 Blitz Power46 2 DA3, DA6

L78L05ACD SO-8 STMicroelectronic49 2 DA2, DA5

МИКРОСХЕМЫ ЦИФРОВЫЕ

ATmega128-16AC TQFP-64 Atmel DS52

2467E–AVR–05/02 (ATmega128-16AI

TQFP-64 Atmel) 1 DD2

ATmega48-20AU PQFP-32A Atmel55 1 DD1

H11L1SM SMD-658 4 U1 .. U4

РАЗЪЁМЫ

Вилка G5520 LPV10P3.2 SCHUKAT61 1 XP6

Вилка B4B-PH-K-S64 2 XP2, XP4

Вилка PLD-1067 2 XP1, XP5

Вилка PLD-14  70 1 XP3

Розетка IDC-10F  71 1 XS1

РЕЗИСТОРЫ ПОСТОЯННЫЕ

CR0603-JW-103 10 кОм ±5% 060373

BOURNS DS Bourns

CR0603/CR0805/CR1206 - Chip

Resistors 9 R1 .. R3, R8, R11

 R15, R16, R19

 R20
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Ф-т
Зо
на Поз. Обозначение Наименование Кол. Прим.

РН1-12 0.1-4.7 кОм ±5% 50В 060376 8 R4, R5, R7, R13

 R14, R22, R24

 R26

РН1-12 0.125-470 Ом ±5% 080579 4 R6, R21, R23, R25

РН1-12 0.125-2.2 кОм ±1% 080582 2 R10, R18

РН1-12 0.125-6.8 кОм ±1% 080585 2 R9, R17

РЕЗОНАТОРЫ

HC49SD-20-C-30-30-F 4 МГц88

Vanlong Technology Co. Ltd.

(GSX49-4/351DF 4 МГц,

GSX49-3/351DF 4 МГц) 1 BQ1

HC49SD-20-C-30-30-F 16 МГц91

Vanlong Technology Co. Ltd. 1 BQ2

       МАТЕРИАЛЫ

      ---------------------

Кабель плоский FRC-10 пр-во94

Тайвань 0.2м

4

Лист

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
ТЭСМ.535015



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ДатаПодпись
Вход. №
сопр.

документа

№
документа

Всего
листов
(стр.)

аннулиро
ванных

новыхзамененныхИзмененных
Изм.

Номера листов (страниц) 

1 РМ 1547 Макарова 22.06.2010

5

Лист

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
ТЭСМ.535015

2 РМ 1763 Макарова 24.04.2012




